5. Technische Daten

5.1

Gleich- und Wechselspannung

MeBbereiche:

Frequenzbereich:

Anzeigegenauigkeit:

FrequenzeinfluB:

Temperatureinflu3:

Eingangswiderstand:

Uberlastungsschutz:

Filter:
HF-Messungen:
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0,1/0,3/1/3/10/30/100/300/1000 V
Gleich- oder Wechselspannung
Automatische Polaritdtsumschaltung
und Anzeige der Spannungsart

10Hz...200kHz

Gleichspannung: < *2,5% v. E.
Wechselspannung: < + 3% v. E,,
(bei 50 Hz .. .20 kHz) < * 5%
im Bereich 1000 V

20 Hz ...50 Hz und

20 kHz . .. 100 kHz max. 1%
10Hz...20Hz und

100 kHz . .. 200 kHz max. 2,5%

Gleichspannung:
max. 1%/10° C (0. .. 40° C)

Wechselspannung:
max. 1,5%0/10° C (0...30° C)
max. 2,5%0/10° C (30 ... 40° C)

30 MQ || max. 125 pF,
in allen Bereichen

Bereich 0,1 V:
max. 300V, 50 Hz, 10 sec.
Bereiche 0,3...1000 V: max. 1 KV

Dampfung > 3 dB bei f = 10 Hz

30Hz...100MHz, 0,3V ...240V
mit Tastkopf HK 8
(mogliches Zubehor)




5.2 Gleich- und Wechselstrom

5.3

MeBbereiche:

Frequenzbereich:

Anzeigegenauigkeit:

Frequenzeinfluf3:

TemperatureinfluB3:

Spannungsabfall:

Filter:

Widerstand
MeBbereiche:

Anzeigegenauigkeit:

Temperatureinfluf3:

MeBspannung:

9]

0,1/0,3/1/3/10/30/100/300/1000 mA
Gleich- oder Wechselstrom,
Automatische Polaritdtsumschaltung
und Anzeige der Stromart

10Hz ... 100 kHz

Gleichstrom: < + 25% v. E.
Wechselstrom: < + 3% v. E,,
bei 50 Hz . .. 20 kHz

10Hz...50Hz und
20 kHz . . . 100 kHz max. 2%

Gleichstrom:
max. 1%/10° C (0. .. 40° C)

Wechselstrom:
max. 1,5%/10° C (0...30° C)
max. 2,5%/10° C (30 ...40° C)

100 - 250 mV bei Vollausschlag,
abhéngig vom Strom-MefBbereich

Dampfung = 3dB bei f = 10 Hz

100 ©/1 k/10 k/100 k/1 M/10 MQ,
jeweils in Skalenmitte

< * 2,5% der Skalenldnge
max. 1%/6/10° C (0. .. 40° C)

100 mV, in allen Widerstands-
MeBbereichen

(keine Batterie erforderlich)
www.alte-messtechnik.de
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5.5

5.6

5.7

Halbleiter-Test

MeBspannung:

MeBstrom:

MeBeinginge

Eingebaute Fassung zur Prifung von
Dioden- oder Transistorstrecken

1,3-1,4V
max. 100 uA

Eingange fur Spannung, Strom und
Widerstand sind erdfrei herausgefiihrt

Spannungsfestigkeit gegen Gehéuse:

max. 300 Ve zwischen den Buchsen
(L) und Gehause

Kapazitit gegen Gehéduse:

Stromversorgung

Leistungsaufnahme:

Sonstiges
Abmessungen:
Gewicht:

Bestiickung:
Transistoren:

Planar-Doppeltrans.:

Dual-Feldeffekt-Trans.:

Integrierte Schaltung:
Dioden:

Z-Dioden:
Gleichrichter:
Sicherung:
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max. 5 nF (masseseitig)

110/220 V, 50.. .60 Hz;
A\ U von £ 10% wird ausgeregelt.

6 VA

BxHxT = 300x220x 180 mm
ca. 4,6 kg

5xBC 237 B; 2x BC 238 B;
1 xBD 137-10

2xBCY 88

1 x TJ 5003

TBA 625 A

6xAA118; 4xTD 68
2x5518

B 40 C 600; B 60 C 1000
50 mA mitteltrage

www.alte-messtechnik.de





